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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу процесів приповерхневої сегрегації домішкових
іонів на люмінесцентні властивості нанокристалів силікатів, оксидів, фосфатів та ванадатів, активованих
рідкісноземельними іонами. Показано, що суттєва модифікація процесів концентраційного гасіння
люмінесценції у нанокристалах Y2SiO5:Pr3+ порівняно з об'ємними кристалами обумовлена температурно-
залежною сегрегацією домішкових іонів, причиною якої є релаксація напружень, що створює у ґратці
домішковий іон. На прикладі нанокристалів YPO4:Pr3+ та Y2O3:Pr3+ показано, що ефект температурно-
залежної сегрегації домішкових іонів у нанокристалах є загальним для кристалічних матриць, в яких іон Pr3+
заміщує іон Y3+. Дослідження, проведені для нанокристалів YVO4, активованих іонами з радіусом як більше,
так і менше радіусу іона Y3+, показали, що в обох випадках має місце сегрегація домішки. На прикладі
нанокристалів YVO4: Er3+,Yb3+ показано, що ефект неоднорідного розподілу домішки може
використовуватись для керування ап-конверсійними люмінесцентними процесами.



2. The thesis is devoted to the study of doped ions segregation processes influence on the luminescent properties
of silicate, oxide, phosphate and vanadate RE-doped nanocrystal. In the thesis was shown that sufficient
modification of luminescence concentration quenching processes in Y2SiO5:Pr3+ nanocrystals as compared to
bulk crystals is caused by temperature-dependent segregation of doped ions due to relaxation of stresses created
by doped ion in the crystal lattice. By means of investigation of YPO4:Pr3+ and Y2O3:Pr3+ nanocrystals it has been
shown that the effect of non-uniform doped ions distribution in doped nanocrystals determined by surface
impurity segregation is common for all crystal matrices in which Pr3+ ion replaces Y3+ one. Studies carried out for
YVO4 nanocrystals doped with RE ions with radii larger and smaller than Y3+ radius have shown that in both cases
segregation of doped ions takes place. Using YVO4: Er3+,Yb3+ as an example it was shown that the effect of doped
ions non-uniform distribution within nanocrystals can be used for up-conversion luminescent processes control.
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